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CPRE-SiPM-A——匹配通用芯片的多通道 SiPM增益
与高压调整芯片设计
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SiPM是放大倍数较大的器件，且放大倍数对所加电压，温度及其敏感，自身也有很大不一致性。多通
道应用中，差别甚至可以达到 1-2个数量级，给后端软件修正带来很大困难。本研究探讨如何在已有
通用放大读出芯片（如 CPRE、VA等，带有前放、成形，峰保等结构）的基础上，设计放置于其前端
的多通道增益调整和电压调整芯片，从而方便的利用已有芯片进行 SiPM的能量读出。其每个通道带
有可调 DAC与耦合电容，可以分别进行探测器与电子学增益的调整，偏置电压调节范围可达 5V。同
时，也探讨此时 SiPM的偏置方式和后端通用芯片的适当改进措施。由此芯片构建的读出系统将用于
掺 Li闪烁玻璃 +SiPM的 4096路一对一读出二维平面中子探测器中。
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